TRANZYSTOR p-n-p
3 BD255

Tranzystor krzemowy epiplanarny duiej mocy malej
czestotliwo$ei.

Jest przeznaczony do stosowania:

— w stopniach wyj§ciowych wzmacniaczy Hi—Fi

— w ukladach przelgczajgcych mocy.

Tranzystor BD255 jest komplementarny do tranzystora
BD254.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO66(CE24). Ko-
lektor jest polgczony z obudows.

DANE TECHNICZNE

WartoSci dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych

Napiecie kolektor-baza —Ucps 60 v
Napiecie kolektor-

-emiter —Ucry 40 v
Napiecie emiter-baza —Uggy 5 v
Prad kolektora —I¢ 3 A
Prad bazy —Ip 0,5 A
Moc catkowita

DPrzy tease = 318K

45°C)Uce <6V Ptot 18,5 w
Temperatura zigcza t 473 K

(200 °C)
Zakres temperatury
skladowania tstg 218...473 K
(—55...+200 °C)

12 Elementy péiprzewodnikowe

Parametry statyczne

pPrzy toms = 298 K
(25°C)
Prad zerowy kolek-
tor-baza
przy —Ucpo =40V —Icgy
przy ~Ucp =40V,
tcase=423 K (1500C) —Icgo
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ig=0,
—1Ic=100pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter*
przy —Ip =0,
—Ic=100mA
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ic =0,
—Iz=10pA
Wspbtezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*, **
przy —IC = 0)1 A:
Ucz =32V hgl E

Usrycpo

Usr)cre

Usryeso

kL A
kL. B
kl.C
przy —Ic=1A,
Ucg=2V hae kLA
kL. B
kl.C
przy —Ic=2A,
=Uce =5V hae kLA
k1. B
kl.C
Stosunek wsp6lczyn-
nika wzmocnienia
pradowego dobra-
nych par
przy —Ic=1A,

Uz =2V T

ha1e(e)
Napiecie stale miedzy
bazg a emiterem*
przy —Ic = 0,14,

—'Ucz =2V UBE
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SWW 1156-231

min. typ. maks.

-_— —_ 100 nA
- - 100 pA
60 — —_ Vv
40 —_ — VvV
5 — — Vv
— 70 —_— -
—— 115 _ -
—_ 195 —_ -
30 — 90 —
50 —_ 150 —
100 — 300 —
_— 42 —_
— 70 —_— -
— 120 ~ -
08 — 1,25 —
—_— - 1 v

tp
* Pomiar impulsowy t, < 300 is i T<z%.

** Podzialu na klasy oraz dobieranie w pary dokonuje si¢ na
zyczenie odbiorcy okre§lone w zaméwieniu.

Przyktady
BD255 k1. A
2X BD255
BD254/BD255

— dla grupy wybranej
— dla pary zwykte]
— dla pary komplementarnej.
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przy —Ic=1A, przy —Ic = 200 mA, maks.
UCE =2V UBE —'UCE =10 V,
przy —Ic=2A," f =10 MHz — MHz
Uceg=5V Usgk Pojemno$é kolektor-
Napiecie nasycenia -baza
kolektor-emiter* przy —Ig =0,
przy —Ic=2A, —Ucs=10V,
—Ig=02A Uckgsat f=1MHz 70 pF
Napiecie nasycenia Czas wlaczania )
baza-emiter* przy —Ic=1A,
przy —Ic =2A, —Ip; = Ip; = 50 mA 0,3 s
~Ip=102A Upgsat Czas wylgczania
przy —Ic=1A,
Parametry dynamiczne —Ip = Ip; =50mA 15 ps
przy tamp = 298K Parametry termiczne
(25°C)
Czestotliwo§é gra- Rezystancja termiczna
niczna zlgcze-obudowa 85 K/W
p32 BD 254 (80 255) Zaleznosé temperaturowa mocy strat Piot = f (fcase)
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Dopuszczalny obszar pracy w zakresie Ic—Ucs 1 100
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Zalezno§é statycznego wspélczynnika wzmocnie- Za}leinoéc’ napieé nasycenia od pradu kolektora
nia pradowego od pradu kolektora hae = f (Ic) Uckesat; Ungsat = f (Ic)
PRODUCENT DYSTRYBUTOR
Jj UNITRA "[| |]'|UNITR9 :
CEMI UNIZET

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
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ul. Komarowa 5

02-675 Warszawa

Telefon: 431431
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Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435




& littlediode

COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com


https://www.littlediode.com/

